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MEMORTA DESCRIPTIVEA

pars una patente de Tuvencidn, por veinte afios, por: " Vilvula de

descarga con multiplicacidn de electrones secundarios * a favor de

la firma ILOwe Radio Aktlengesellschaft, residente en Berlin - 3te =

glitz (Alemania) Wiesenweg, 10. =
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Tl invento se refiere e valvulas de descarga con multi ~
plicacion de electrones secundarios, en las cusles se preven medios
pars modular mediante regulacion deflectors la corriente electronics.

Se ha dado ya a conocer un multiplicador de sleeirones
gecundsarios de la clase deserita, en el cuel el rayo electronico se
concentrs de tel modo sobre un diefragma dispuesto entre las placas
deflectoras y el multiplicador y que sirve de dispositivo diafragma -
dor, gue tambienm en la posicion de reposo del rayo, esto es, en la
susencia @e una tension reguladora, fluye‘una corrignte &l multipli -
gador. Por consiguiente la disposicion coxnocida presenta siempre una
corriente continua, de suerte que es imposible trabajar limpiemente

con ella. Tl aprovechar totalmente el multiplicador de electrones se -

cundarios solo, en efecto, se logra cuando con lg tension reguladora
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«0- €8 tambien -0~ la corriente que entre en el multipliesdor.

Ia indicadsa condicion se eumple segun el imvento por el
heeho de que en ung valvula de déscarga de lg clase al principio
descrita, posee la valvula un diafragms dispuesto entre las placsas
deflectoras ¥y el amplificador y que actua como mecenismo dlafragmador
y temblen un sisteﬁa proyector y generador de rayos electronicos,
el cusl produce un rayo electronico exasctemente enfocado o concentra -
do en el plano del indicado diafrsagma.

Resulta especislmente ventajoso el dividir el sigtema
de electrodos de la valvula en dos partes y el sistema de concentra -
cion previa colocado mas cerca del catodo, concentre los electrones
salic¢ntes del catodo sobre el orificio de un diafragma existente
temblen ademas del indicado, y el segundo sistems optico-electronico
proyecte ¢l orificio de este diafragma en el plano del diefragma que
hace de mecanismo disfragmador.

TUna valvule de descerga de este clase se ilustra esdue -
maticamente y & titulo de ejemplo en la adjunta Ligura. Aqui se indl -
ce por -l- un catodo, que presenta un borde cilindrico sallente de
la superficie emisora. Por =9- un diafragwa que juato con el catodo
o su porde c¢llindrico forma el sistema de concentracion previa que
concentrsa en el orificio del diafragma -6~ los rayos elecironicos sa =
lientes del catodo. Fl orificio del diafragma =-6-, gue preferentemen -
te es muy fino y posee un dismetro de proximamente 0,1 mm, se Proyec -
ta en el plano del diafragma -7~ que hace de mecanismo dlefragmador,
por el sistema optico-electronlco formado por el cilindre -2- y el
anodo principsl -3~ que preferentemente se¢ une a tlerra. El orif;cio
del diafragma -7- es preferentemente del mismo orden de magnitud que
el orificio del diafrsgma -&-=. La placa deflsctora, a la que se lle -
van las tensiones de maniobrs (indicadas en 5), se designa por -4-,

mientras que la placa deflectora unidas a tierra se designa por -4ea-.
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Bn -8~ se seflale uns fuente de tension, & la gue se unen los conduc =~
tores de entrads de la tenslon al catodo y &l cilindro -2-. Al dig -
fragma -7- sigue el smplificador de electrones secundarios, que en

la disposicion agui dibnjada se ilustra como multiplicador con los
electrodos de rebote -10-, los contraelectrodos -ll- ¥y wl campo itrans-
versal (no ilustrado) magnético exbendido perpendicularmente sl ple -
no del dibujo y destinado a guier el haz electronico. El electrodo

de tomalse designa por «12- ¥y por -13« el amplificador de catodo in -
candescente empalmed .

Con objeto de ¢ue al no haber tension de maniobrs incida
en la placa reguladora -4- el rayo junto al orificio del diafragme
-7-, puede preverse un electroiman guxiliar o una pequeiia tenslion
previa de la placa -4- respecto a la placa ~4&-, por la que se des -
vie tanto el rayo catodico que en su posicion de reposo caiga Jjunto
al orificio qel diafragme =7-. 41 splicar ung tension de maniobra a
la placa -4- sntran luego 1los electrones, segun el valor.de la ten -
gion regulaﬁora,_mas 0 menos en el multiplicador & traves del orifi -
¢io del disfragma =7-.

Pere aumenter le sensibilidad deflectora de-la velvula,
se trabajare con tensiones anodicas bajas, placas deflectoras largas
y una gran longitud en el indice;, esto es, una gran separacion entre
las placas deflectoras y el diafragma -7-, Se sefiala por lo demas al ~
gun limite pera la prolongacion de las plecas deflectoras, cuando,
especialmente &l smplificer ondas muy cortas, el tilempo de marcha de
log electrones entre las placas deflestoras viene a encontrarse en
el orden de magnitud de la duracion de los periodos de la oscilecion
gque hay cue amplificar. En este caso la longitud de las placas defleoc-
toras debe caloularse de modo gue el tiempo de marcha de los electro -

nes entre lag placas sea por 1o menos un orden de magnitud mas peque «

flo que el periodo de las ondas de la tension regulsadors. Fl aumentar
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la gensivilidad puede intentarse por consiguiente reforzande las on -

das muy cortas gracias preferentemente a reducir la distancla de las

placas deflesctoras, pero né gracias & su prolongacion.

i 0 by A

3 24 f=F 13-t F-3-2-F -1 -1-7 1

Ia pressnte patente de Invenelon, consta de las siguien -
tes reivindicuciones:

1. = Una velvula de descarga con multiplicacion de elec =~
trones secundarios, en la yue se preven medlos pars modular lag Co -
rriente electronice por regulacion y desviselon, caracterizads por -
que la valvuls posee un dlafregma que sirve de disposltivo diefragma -
dor, dispuesto entre las placas desviadoras y el multiplicsdor, y
tamblen un sistema de electrodos generador y vroyector del haz electro-
dico y el cual produce un rayo electronico concentrado agudamente en
el plano del indicado diafragma.

2. - Una valvula de descarge segun lo relvindicado en
el punto 1, caracterizads porgue la valvuwla contiene un segundo dia -
fragma perforado, cuys perforacion es preferentemente del mismo tama -
flo aproximado gque el orificio en el primer disfragme y tembien contie -
ne dos lentes optico-electronicas, de las gque una concentra sobre el
orifieio del diafrsgma citado en segundo lugar los rayos electronicos
salientes del catodo, mientras gue la otra proyecta el orificio del
diafragma en ¢l plano del primer diafragma perforado citado.

3. = Una valvula de descarga segun lo reivindicado en el
punto 2, caract erizade porque'el orificio del segundo disfragma citae -
do posee un diametro de unos C,1 mm.

4., -~ Una valvula de descarga segun lo reivindicado en

uno cuelguiera de los puntos 1 a 3, carscterizadas porque se preven
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medios, pPor ejemplo un imen o une tension previa constante de una de

lag d0s placas desviadoras para hacer caer el rayo catodico ceroca del

orificio del diafrasgma, cusndo falta una tension reguladora.

5. = Una velvula de descargas segun lo reivindicado en
wne ocualgulers de 1os puntés 1 a3, o para una disposicion segun lo
reivindicado en el punto 4, especialmente para amplificar ondas muy
cortas, caracterizada porque la longitud de las placas desviedores
ge calcule de modo gue el tiempo de recorridc de los electrones en -

tre las placas sea por lo menos menor en un orden de magnitud que el

periodo de las ondas de lg tension reguladora.

6, = " Valvula de degcarga con multiplicacion de elec =

trones secundariog " segun se describe y reivindica en e¢sta memoria

deseriptive y se ilusgtre con los planos que a la misma se acanpafian,
ftonsts esta descripeion de cinco hojas foliadas y eseri -
tes & magquina por una s0la de sus caras.

Madrid, a 25 de Junio de 1941, -
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